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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月2日(2014.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置とを有し、
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　前記緩衝記憶装置は、主記憶装置から、或いは前記演算装置から送られてきたデータを
、前記制御装置からの命令に従って記憶し、
　前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、
　前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トラ
ンジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号
処理回路。
【請求項２】
　制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置と、主記憶装置とを有し、
　前記緩衝記憶装置は、前記主記憶装置から、或いは前記演算装置から送られてきたデー
タを、前記制御装置からの命令に従って記憶し、
　前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、
　前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トラ
ンジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号
処理回路。
【請求項３】
　制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置とを有し、
　前記緩衝記憶装置は、主記憶装置から送られてきた命令を含むデータを記憶し、
　前記制御装置は、前記緩衝記憶装置から前記データを読み出し、前記命令に従って前記
演算装置及び前記緩衝記憶装置の動作を制御し、
　前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、
　前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トラ
ンジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号
処理回路。
【請求項４】
　制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置と、主記憶装置とを有し、
　前記緩衝記憶装置は、前記主記憶装置から送られてきた命令を含むデータを記憶し、
　前記制御装置は、前記緩衝記憶装置から前記データを読み出し、前記命令に従って前記
演算装置及び前記緩衝記憶装置の動作を制御し、
　前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、
　前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トラ
ンジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号
処理回路。
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